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Résumé

Les cristaux photoniques peuvent être à la base de composants de l’optique intégrée comme des sources ou des guides. Leurs propriétés spécifiques sont associées à une distribution de champ électromagnétique particulière qui se traduit par un fort confinement spatial de celui-ci. Les techniques d ‘analyse en champ proche optique sont tout particulièrement adaptées à l’analyse et la compréhension des propriétés de ces nouveaux composants. Les travaux présentés se font dans le cadre de l’équipe projet CNRS « SNOBIP » formée par nos trois équipes. Nous montrerons entre autres : le confinement du champ dans les cavités actives à base d’InP et également l’installation du mode de cavité depuis les longueurs d’onde de la bande interdite photonique jusqu’à celle de résonance de la cavité dans des cavités réalisées dans du Silicium.
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